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Véc: Vyjadreni uznani za vynikajici vysledky studentky FSI VUT

Vazeny pane dékane,
Povazujeme za nutné vyjadfit nase uznani za vynikajici vysledky studentky Vasi fakulty Violy
Krizakové, kterych dosahla béhem své dvoumésiéni staze v nasi spoleénosti.

Viola Krizakova (4. roénik studijniho oboru Fyzikalni inZenyrstvi a nanotechnologie)
s vysokou mirou samostatnosti napinila naro¢né cile zadaného Gkolu ,Multivrstevnaté
struktury se zvySenou stabilitou getracni schopnosti‘. Na zakladé instrukci vedouciho prace
Ing. Davida Lysacka, Ph.D. zpracovala danou problematiku na teoretické Grovni s naslednou
praktickou realizaci naroénych procesnich testu.

Celkovy rozsah a kvalita provedenych praci vyrazné presahly nase o&ekavani. Viola
Krizakova shrnuti svych vysledkt uspé&sné prezentovala managementu spoleénosti,
pracovnikim vyzkumu a vyvoje, a technologim operaci vyroby polovodigovych materialt a
soucastek. Hodinové pfednasky se dne 2. 9. 2016 zugastnilo celkem 25 pracovniki
s odpovidajici hlubokou technickou diskusi, pfi které studentka jednoznaéné prokazala
uroven svych odbornych znalosti. Vynikajicim zavérem staze pak bylo technické schvéleni
kvalifikace nového technologického procesu ,Kvalifikace noveé technologie extrinsické
getrace — multivrstevnaté struktury” dne 1. 9. 2016. Prezentaci nového procesu pred
zmeénovou komisi nasi spole¢nosti provedla Viola Kfizakova jako realizatorka zmény, a to
véetné spinéni specifickych poZadavkli vyZadovanych pro nové procesy (jako je napf.
analyza rizik, analyza propustnosti a nakladu vyroby, plan implementace).

Prace studentky z odborného hlediska také naplfiuje diléi cile projektt ,TE01020233
Platforma pokrocilych mikroskopickych a spektroskopickych technik pro nano a
mikrotechnologie (AMISPEC)" a ,TH01010419 Vyzkum a vyvoj novych technologii vyroby
bipolarniho tranzistoru s izolovanym hradlem* fesenych ve spolupraci se skupinou prof.
RNDr. Tomase Sikoly, CSc.

Celkové povaZujeme spolupraci s Violou Kfizakovou za napinéni naSich pfedstav o
studentech VS z hlediska potencidlu pro uplatnéni v nasi spoleénosti a také z pohledu
ucelného zapojeni studentd do spoleénych vyzkumné-vyvojovych projektd. Véfime, e nase

prednasky pro studenty FSI VUT ,Fyzikalni principy technologie vyroby polovodici* a
vyzkumna spoluprace na spolecnych projektech LDDA (Laboratore pro diagnostiku defektl a
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analyzy povrchl kfemiku) a tfech projektech fesenych s podporou TACR v ramci programi
LEPSILON" a ,Center kompetence" pfispé&ji k dal§im uspéchiim studentt VUT a ke zvyseni
moznosti jejich GEelného uplatnéni v praxi.
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Nadnarodni korporace ON Semiconductor (NASDAQ: ON) se sidlem v Phoenixu (USA) je pfednim
svetovym vyrobcem Sirokého portfolia polovodicovych soucéstek. V roce 2015 bylo prodéno vice nes
49 miliard polovodic¢ovych soucéstek v oblasti fizeni napéjeni, zpracovani signélu, logickych,
diskrétnich, analogovych a digitalnich obvodi pro segmenty vyroby automobild, pramyslovych,
leteckych, kosmickych, vojenskych a lékarskych aplikaci, komunikacnich technologii, spotfebni
elektroniky a vypocetni techniky. Celosvétové zaméstnavé korporace pfes 24 tisic pracovnik(
s ro¢nimi trzbami na drovni 3,5 miliardy dolari. V Ceské republice zaméstna korporace 1,5 tisice
kvalifikovanych pracovnika v:

- ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC (www.onsemi.cz) v RoZnové pod Radhostém - se
zamérenim na vyzkum, vyvoj a vyrobu polovodicovych substrétd, integrovanych obvodi a diskrétnich
polovodiCovych soucastek,

- SCG Czech Design Center v RozZnové pod Radhostém a ON Design Czech v Brné - stredisek pro
navrh integrovanych obvodt.
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